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摘要(译)

提供一种薄膜晶体管，包括在基板上的有源层（有源层包括多晶硅和分
散在多晶硅中的金属催化剂，源区，漏区和沟道区），栅电极设置在沟
道上有源层的区域，电源连接到源区的源电极，以及电连接到漏区的漏
电极，其中有源层的栅电极，源区和漏区包括金属离子，源区域和漏极
区域彼此分开，并且沟道设置在源极区域和漏极区域之间。
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